Meranie voltampérovych charakteristik bipolarneho tranzistora
Vv zapojeni so spolénhym emitorom

Dana uloha;

1. Odmerajte statické charakteristiky bipolarneho zistora v zapojeni so
spolanym emitorom:

a) odmerajte vstupnu charakteristikgrf(Ugg) pri konStantnom
vystupnom napati &

b) odmerajte vystupné charakteristikyi(Ucg) pri konStantnom
bazovom prudegl

c) pred meranim zostrojte krivku dovoleného ktbeového vykonu
Pcpovpodia katalogu

d) graficky zndzornite vstupnu a vystupné chignddtiky,
prevodové a spatné charakteristiky

e) graficko-vypdtovou metddou wie statické parametre tranzistora
vo zvolenom pracovnom bode

2. Odmerajte dynamické charakteristiky bipolarnehozistora v zapojeni so
spola&nym emitorom:

a) odmerajte vstupnu charakteristikarf(Ugg) pri konStantnom
vystupnom napati &k

b) odmerajte potrebné obvodové velly na zostrojenie dynamickej
prevodovej a z&aZzovacej charakteristiky

c) ztabuky vypoitajte napéové, pridové a vykonové zosilnenie
tranzistora

d) na zaazovacej charakteristike zfte pracovny bod P, preneste
ho na vstupnu charakteristiku a v tomto bode v§naudiaci
signal tranzistora

e) graficko-vypatovou metddou ute z charakteristik napave
a prudové zosilnenie tranzistora vo zvolenom praoov bode

Schéma zapojenia:

Teoreticky rozbor:

Tranzistory su polovodové prvky sdvoma priechodmi PN. Bipolarne trarorist
vyuZzivaji obidva druhy nasiv elektrického néboja, t. j. elektrénov a dierafzistor sa
sklada z troch vrstiev, ktoré maju rézne typy vadiv. Prva vrstva je emitor (E), stredna
vrstva baza (B) atretia vrstva Kkolektor (C). Podypu vodivosti jednotlivych vrstiev
rozdd’ujeme bipolarne tranzistory na NPN a PNP. Emitosijee dotovany primesami,
kolektor je menej dotovany pramesami ako emitotredsa baza je tenka, aby pri
prechode nogov elektrického naboja nedochadzalo k rekombin&eiiechod emitor —
baza musi b§ polarizovany priepustne, priechod baza — kolektaverne, pretoze
majoritné nosie z emitora sa v baze stavaju minoritnymi a tieclpéelzaju len cez
uzavrety priechod. Tranzistor je zdsiVacia sdiastka a z toho dévodu dujeme tzv.
zosilovacie parametre:
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- pradové zosilnenie A =—=¢

Al
- nap&ové zosilnenie A, :%
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- vykonové zosilnenie A, = BUc¢e XAl
AU x Al

- tieto parametre dujeme graficko-vypé&ovou metddou vo zvolenom pracovnom bode



Zo statickych VA charakteristik &wjeme hybridné h-parametre :

- vstupna impedancia

- spéatny napéovy ¢initel

- prudovy zosihovaci¢initel

- vystupna vodivos

Do vystupnej charakteristiky zakifegeme tzv. kolektorovi stratucFovpod’a kataldgu.

Predpokladané priebehy:

Dynamické charakteristiky
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Tabulky:

1. Statické charakteristiky
Vstupné a prevodové charakteristiky
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2. Dynamické charakteristiky
Vstupna charakteristika
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